






























专利名称(译) 阵列基板和具有阵列基板的显示装置

公开(公告)号 US20180053791A1 公开(公告)日 2018-02-22

申请号 US15/641653 申请日 2017-07-05

[标]申请(专利权)人(译) 群创光电股份有限公司

申请(专利权)人(译) 群创光电

当前申请(专利权)人(译) 群创光电

[标]发明人 SUNG LI WEI
HSIAO FU YUAN
CHEN CHUNG LE
CHEN HUNG HSUN

发明人 SUNG, LI-WEI
HSIAO, FU-YUAN
CHEN, CHUNG-LE
CHEN, HUNG-HSUN

IPC分类号 H01L27/12 H01L27/32 G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1339 G02F1/1362

CPC分类号 H01L27/1222 H01L27/3262 G02F1/1368 G02F2202/10 G02F1/13394 G02F1/136209 G02F1/134309 
H01L27/1248 H01L29/78633

优先权 62/376930 2016-08-19 US
201710287482.7 2017-04-27 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

阵列基板包括基板，第一晶体管和光学调制层。第一晶体管设置在基板
上并包括具有第一沟道区的第一半导体层。第一栅极设置在第一半导体
层上。第一源极和第一漏极分别电连接到第一半导体层。第一间隔位于
第一源极和第一漏极之间，第一沟道区域对应于第一间隔。第一绝缘层
设置在第一半导体层和第一栅极之间。第二绝缘层覆盖第一源极，第一
漏极和第一沟道区域。光学调制层设置在第二绝缘层上并且具有大于或
等于0.1且小于或等于6的光密度（OD）。
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